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Rasumen de lu invensionee

la invoncildn consiste en un muevo procedimiento
para obhiener odlulas solares capscse de ser simultaneemen
te 4luminedns por sibas ceras, con sprovechamiento, median
te tratanientos quimicos apropisdos que produsen uns unidn
P=n on wNB 66ra y un ¢aupe Setrodifusor en la opuesta y dg
resitando en aubos casos motallisscicnes parelalmente diafy
nag,
Fundamanton e

Recientenente se ha puesto do manifiesto el inte
rég de ilusinar les ¢élules scleves por asbas caras, mediapn
te ol uno de evncenitradorse de lus apropiados a este objeto.
Su ompled permite duplicey la concentracidn d¢ enorgia soe—
bre la cdlula solsr pers una apertura angular dede del cone
ventrador hoclendo posible de este mode ol empleo de concen
tradores estdticos de rendimiento tecricawente doble de los
que so pedfen obtener conr aélulss soleres iluminebles por -
une sols Coras

Tsunluente muoves sédlules soleves ousceptibles -
do ser ilumincdsas por las dos caras han sido desarrolladns
debiendo ingluirse entre ellas la dencmingda trapscélula, -
gue yroventn unlones pe-n sobre sus dos oaras, peruitiondo -
asi 1o asctuscién oficagz do endan on 1o convereidn directa
do encrgia polor.

Bl mayor inconvenionte tdonico de¢ la transcdélula
e au clevada reslstencla sorie que pheds husorla poeo adg
cuada pere su funcioneuicnto & concentranionos razonablOse
mondo olevadas. Ademds, otre inconveniente ¢s pu clovado =
coate do fabricoeiln dobide el elovado nimsre do procusos
regquerido pare obtener los contactos eldotricos de 1a sona
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interior de la trassodlula yo gae awbes ouperficies esmtdn
recublertas por regionss do condootividad opucetn o la de
su interior,

Bets imvencilsn presenta un procodimisnio pora
roalizay une ¢dlula soler susceptible de iluminorse eficag
mende por acbos caras y que n prescenta la elovada 1doipe-
toncia seris de la transedlula ni pu elevade costo de fabri
oacibn. Por ou noturalesa y ol princizic £isico de que hace
use la llamayemos oblula bifecisel de canmpo retrodifusor o -
rda simplosente GyBeCeRe
Dosoripeddn detalleds de ja inveroiénee

Bn le fizure 18 so muestrs un corte de odlula e
aolar convencionnl donde, cauo pusde vorse, a) representa
unn zona suporflcial que ha side fopurificads con, por « =
sjemplo, féefore, para constituir uns gons do conducoidn —
aléctrion por elaotronss, a8 deolr tipo n, sobre uss obles
de silicio 4 @& conduccidn por cargss positives ¢ hueoos,
os deciy tipo pi b) ¥y ¢) reprosentsn capas do matol deposy
tadag y sintsrisades sobre silicio pars coneosuir buenes
contactos oléotricos con ambap zonas de conductivided tipo
P 0 tipt ny El contacto do la paxde suporiowy tal como ge
aprecio on lu Ligurs 28, constituye wna forma de enping m
que conjuza ¢l conseguir un buen contacie eldotrico con -
la zoma n ¥ & la veg dejar pasar la luz devidamonte, El =
vontacto metdlico posterior vscubre onsl on ou ‘totalidad
1a cere posterior de la oéluls solare

En le figurs 34 se nuostra una oflula solar bifg
einl, on la que s¢ ha aplicado el principlo dol campo reirg
daifusor, Bn olls, como on la convencional se ha producido -
wn inpurificacidn, digasos con fésforo pora conssguir una
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sonn, deaigntds pow- ) ¢én la figuars 38 4o conduotividad n
sobre ung oblot 4 do comduetividad globsl tipo pe

 Ademds ls zoha postorior se ha impurifisado ton,
digaucs bore, pers cbtexer und contentracidn de Mwcos o -
portadorges de corriente positives, muy cuperior 8 1o que -
existio en 1o oblen de silicie. Bote zona co indice en la
figurs con iz letra o).

Bl ¢focte do osth sons oo priduciy um esupo elbs
trico dirdigide hacda o) exierior gue nv diflculia e} paso
de los huctos hocia lop contustos mpthlicos poro que es &g
veren sl peuo de loa electrones,

la metalizooidn poetericr, on suesive invencidn,
tlene formn de espina, tome la de le superficls anterior, a
fin de perndtir une flucdpaeidn posterior de la misua,

A1 fluminer poy la superficie tipo n, es deocir -
por le supsyficie gue incluye la sone dseigneds por a) en
el dibujo, osto odiula me comporta comb una cdiula convenw
¢lonel, os daoir, los fotones de la lug ol rompor lom enls
oen do los Stomos ds silicio producen pares elactron-huceoc,
carcs de 19 zons B) circulsudo el eloctrob hacia la wzons a,
clentras que el hueco se %o foregdo a salir por la pong sg
fialade on vl dibujo bon la lotra o) sin que la impurdfica-
oddn suporficiel do cods zonk suponge ningin lupedimentte

Cuande se iluning por la porte pomterior el efey
%0 oz giferentes los peres elecirdn huseop son cresdos, on
su unyorde en la zona posterior y de no existir estas sona
13 fuammme impurificads as rocombinmrfon con eninces =
inpatigfochos siempre rresentes on lo svperTiols y finalee
usnta dessparecen cono portaderes de corrients, convivtien
do su opergie simplemente on galor. Graciss o lo prosevoils
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do la oapa josterdor los oleotronss sopn fuertemsnte rochg
pados hoocie la soma antordor de la cdlule pudiendo finale
monte nilosnzor lo unidn pan, con 1o ousl produce WNB 0w
rrients oxtorior.

Bxporivonton reslivados suentran que oon zoncs
postoriorss bien Aieefindns, oste cdlula puods tener eficisn
clas, con ilumincoifn posterior, polo dsl 20% o ol 307 inw
fordor de lo gque tlons con Lluminseidn frontal.

Se dsolere como do propleded y novedad pera todo
ol territorio espuiiol, el contonido de lsp smigaientons
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18+~ Procodimiento pera obtener ¢élulss solares
bifucinles, consisntsnts on realisgar una cflula Boler SO

bre un suatrato de oonductividad p, on wna do ous carss,
S una zong de conductividad n y focultativamente en la otra,
une de conductividad p mis fuortements smpurificads, deng

minada p ¥ ¥ en 1n que sobre aubas gures s6 deposits una
capa metdlicn en formam de euping, malla ¢ similer, do moe

rers que pueds paoar luz & st intericr por subss carss.

10y= 2hew Procediniento para obtenor oélulas soloves
bifacialen, segin lo indlesds en lo reivindicscidn 1, ooe
racterizado porgue, faculiatlvomsnie, se cacbian los zonss
de conductivided n Fr + ¥ 18 d¢ conductivided p por zonas
de conductivided p y n+y n respectivanente.

15w 0.« Procedisiento pers oblenor células sclares
bifecinlesy cowmd las indicades on lag reivindiceciones 1 6
2, varactorizado porque se realiésa, adende, un atequo quie
nico puperfiedisd en dlguna ¢ars o on erbas, para incronsne
tar la dgbeoreibn de lus.

20,~ 40,4 Procodimiento para obtener cdivnlas solarss
bifecisles, do asuerde von cuyo procedinmiento on las cdlum
las golares, vomo las indicedas on las relvindicaciones 1
6 2 y/0 3 e realira, sdends, une doposicién de une cupa -
transparente antlirrefletiante en una cars o en ochas cares

. BG g de las células..

' 58 . Procedimiento peara obtsner cdlulaes solarce ~

bifscinlos, segin veivindicecién 4, cerscterieado pox el he

cho do splicer on une 0 en owbas ceres de dichon cdlulas, =

una eape antirreflectants y ol propic tisupo pasivanie de

3 .\\Q "
3%\},%& 6 de las puperficies, (es deoir que reduzoa lb recoumbing
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cidn en su superficie),

68 y» Provediziente para obionsr oélulan solores
vifacielen, pegin reivindicscidn 4, carscterizads por el
kocho do aplivap, faoultativawente, scbre uns § en aubas
carse do lun cdlulme, uns dapa transpavents § conductors
indepondientomonte de que pea adsnés, antiyreflectante o
posivante o ambes oosas, pormitiondo, en algunos cosos ~
prepolindiy deo las mallas conduotoras.

78+ Procediniente para obiener odlulao solares
bifaciales, mediante cuys provedindento so obtlenen oélue
das soleras bifsciales, de acverde econ las relvindicaciow
nos anterdores y cuyas céiulog pe carscierizan por contaxy
on ung cayd, ool une gona tipo m y en lo gtra, facultative
wontey von une zong $ipo p + piondo el subetrnto tipo p 6
bien las conduotividades opuesias p nty n respectivanonte,
¥y provistes en anbas corss, de une rejills conduotors, ¥ -
facultativamente de capss transpaventos antirvefleotantes
¥/0 pasivantes y/o vonductoras, ,

88 o=~ PROCEDIEIENDPO FARA ORTENER CHIULAS SOLARES
BIPACIALES,

Todo olle gonforme se desordbe y reivindicn en la
presente monords que consta de SIRTE hojam, escritoo o nde
quina por una sola de sus oorng y dibujos que 1s ¥Thstvan.
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